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― ESD：±2KV（HBM 模型） 

 封装 

― LQFP32(7mm x 7mm) 

 订购型号 

 

产品系列 产品型号 

N32M418 N32M418K8L7 
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2 产品型号资源配置 

器件型号 N32M418K8L7 

Flash 容量（KB） 64 

SRAM 容量（KB） 16 

CPU 频率 ARM Cortex-M4F @128MHz 

工作环境 直接输入电压供电 2.4V~3.6V，LDO 供电 3.6V~18V/-40~105℃ 

定时器 

通用 4 

高级 2  

基本 1 

LPTIM 1 

通讯接口 

SPI 2 

I2S 2 

I2C 2 

U(S)ART 4 

CAN 1 

GPIO 23 

DMA 

Number of Channels 
8 Channels 

12bit ADC 

Number of Channels 

1x12bit 

8Channel 

OPAMP 2 

COMP 3 

算法支持 CRC16/32 

安全保护 读写保护（RDP/WRP）、存储加密 

封装 LQFP32 
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3 芯片内部框图 
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注：N32M418 系列为 N32G430 合封 LDO 和 OPAMP，相关用户手册及 SDK 均可参考 N32G430 资源。 
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4 封装 

4.1 LQFP32 封装 

4.1.1 LQFP32 引脚分布 
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4.1.2 LQFP32 封装尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                9                                  4.2 �/�4�)�3� � � ��1>õ�47J�=+X�Ê�y �47J 1Ñ7J
=0  (�=�}
>) 2«
»( 1 ) I/O( 2 ) Fail-safe( 3 ) �=+X�Ï7-(4) 
�F9�Ï7- �ÿF  1 PD14/OSC_IN I/O FTa Y USART2_TX I2C2_SDA TIM1_CH3N OSC_IN   2 PD15/OSC_OUT I/O FTa Y USART2_RX I2C2_SCL TIM1_CH2N OSC_OUT   3 NRST I - - - - MCU�=�}1Ñ7J 4 V D D S - - - - MCU�Ë+e+e$À/ LDOEÃ�*1� 5 G N D S - - - - 
` 6 VIN S - - - -  LDOE Ã � •1� 7 +INB I Analog - - - F��nB!“
AEÃ�•1� 8 -INB I Analog - - - F��nB	ý
AEÃ�•1� 9 V O P S - - - - F��n�Ë+e+e$À;EÃ�•+e	»93
2.5V~5.5V 1 0 OUTB/PA2 I Analog ( 7 ) Y  ADC_IN3( 5 ) COMP2_INM COMP1_INP OPAMPB_VOU T F��nBEÃ�*1�/MCU PA21Ñ7J 1 1 OUTA/PA3 I Analog ( 7 ) Y  ADC_IN4( 5 ) COMP2_INP COMP3_INM OPAMPA_VOU T F��nAEÃ�*1�nMCU PA31Ñ7J 1 2 -INA I Analog - - - F��nA	ý
AEÃ�•1� 1 3 +INA I Analog - - - F��nA!“
AEÃ�•1� 





                                                11                                  18 PB13 I/O FTa Y SPI2_SCK I2S2_CK I2C2_SCL TIM1_CH1N EVENTOUT TIM5_CH2 ADC_IN15(6)   19 PB14 I/O FTa Y SPI2_MISO I2S2_MCK TIM1_CH2N I2C2_SDA EVENTOUT UART4_TX TIM8_CH1 TIM1_CH1 ADC_IN16(6) COMP3_INM   20 PB15 I/O FTa Y UART4_RX SPI2_MOSI I2S2_SD TIM1_CH3N EVENTOUT RTC_REFIN TIM8_CH2 TIM8_CH1N TIM1_CH2N COMP3_INP   21 PA8 I/O FT Y USART1_CK I2C2_SMBA TIM1_CH1 I2C2_SDA SPI1_NSS I2S1_WS MCO EVENTOUT COMP3_OUT TIM1_CH2 WKUP1 RTC-TAMP3   22 PA9 I/O FT Y USART1_TX I2C2_SCL TIM1_CH2 EVENTOUT TIM8_BKIN SPI2_MISO I2S2_MCK MCO TIM1_CH3N LPTIM_IN2   
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23 PA10 I/O FT Y 

USART1_RX 

I2C2_SDA 

SPI1_SCK 

SPI2_SCK 

I2S1_CK 

I2S2_CK 

TIM1_CH3 

EVENTOUT 

TIM1_BKIN 

COMP3_OUT 

LPTIM_ETR 

RTC_REFIN 
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32 PB9 I/O FT Y 

I2C1_SDA 

CAN_TX 

TIM4_CH4 

UART3_RX 

COMP2_OUT 

EVENTOUT 

TIM1_CH4 

-   

 

1. I = 输入，O = 输出，S = 电源。 

2. FT: 5V tolerant；FTa: 5V tolerant，带模拟功能。 

3. Fail-safe 指当芯片没有电源输入时，在 IO 上加输入高电平，不会存在输入高电平灌入芯片，从而导致电源

上有一定电压，并消耗电流的现象。 

4. 此类复用功能能够由软件配置到其他引脚上。 

5. 对应的 ADC 通道为快速通道，支持最高采样速率 4.7MSPS(12Bit)。 

6. 对应的 ADC 通道为慢速通道，支持最高采样速率 4MSPS(12Bit)。 

7. 仅作为模拟功能 
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6 历史版本 

版本 日期 备注 

V1.0.0 2023.04. 19 初版文档 
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7 声明 

     国民技术股份有限公司（以下简称国民技术）保有在不事先通知而修改这份文档的权利。国

民技术认为提供的信息是准确可信的。尽管这样，国民技术对文档中可能出现的错误不承担任何

责任。在购买前请联系国民技术获取该器件说明的最新版本。对于使用该器件引起的专利纠纷及

第三方侵权国民技术不承担任何责任。另外，国民技术的产品不建议应用于生命相关的设备和系

统，在使用该器件中因为设备或系统运转失灵而导致的损失国民技术不承担任何责任。国民技术

对本手册拥有版权等知识产权，受法律保护。未经国民技术许可，任何单位及个人不得以任何方

式或理由对本手册进行使用、复制、修改、抄录、传播等。  


